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Os dispositivos de ondas superficiais (SAW) possuem aplicacoes em processadores de si-
nais em sistemas eletronicos e sao, normalmente, preparados utilizando-se substratos de
LiNbOj3. Partindo de monocristais crescidos em nossos laboratorios, estamos desenvolvendo es-
ses dispositivos em substratos cortados no plano cristalografico YZ e 128° Y. Um dos proble-
zas relevantes na coufeccao destes dispositivos € o polimento da superficie dos  substratos
oonocristalinos que nio devem apresentar rugosidade superior a 0,10 Alcust . Em substratos
com rugosidade supctiorel a esta ordem a contribuicdo das perdas por insercao seriam relevan
tes. Os transdutores estdo sendo construldos a partir do processo de litografia. A cnrscceri
zagao desten dispositivos tem a finalidade principal de estudar o desempenho dos monocris~
tais por nés preparados, bem como, dos processos de preparacao de superficies.
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